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PHN 7892 Spain HK/EL

Este invento se refiere a un dispositivo para 
cebar y alimentar una lámpara de descarga luminosa en 
gas y/o en vapor, la cual está provista de dos electro­
dos, estando provisto el dispositivo de dos terminales 

5 de entrada que están destinados a conectarse a una fuen­
te de voltaje de corriente alterna, cuya frecuencia es 
inferior a 100 c/s, estando interconectados los dos ter­
minales de entrada -durante el cebado y la alimentación 
de la lámpara- por medio de un circuito en serie de, por 

1o lo menos, una inductancia de estabilización y la lámpa­
ra, mientras que los dos electrodos de la lámpara están 
conectados entre sí por un cebador que comprende un 
primer elemento de conmutación semiconductor, mientras 
que, en paralelo a un ramal que comprende dicho elemen- 

15 to de conmutación semiconductor, hay previsto un circui­
to de control del primer elemento de conmutación semi­

conductor, comprendiendo ese circuito de control al me­
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nos un primer condensador, un transistor auxiliar del 
cebador que deriva por lo menos al primer condensador, 
mientras que la base del transistor auxiliar está co­
nectada a un circuito de control, es decir, a una unión 
de una primera resistencia y un segundo condensador, 
los cuales están conectados en serie y que están en 

paralelo con el ramal que comprende el primer elemento 
de conmutación semiconductor.

Un dispositivo conocido del citado tipo se 
ha ilustrado, por ejemplo, en la Figura 1 de la Patente 
para los EE. UU. Número 3.875.459. Una ventaja de ese 
dispositivo conocido es que, si la lámpara rehúsa encen­
derse, el transistor auxiliar, después de un cierto tiem­
po, hace que cesen los intentos de cebar la lámpara. No 
obstante, una desventaja de ese dispositivo conocido es 
que los picos de voltaje que son generados para cebar 
la lámpara de descarga con el mismo, presentan una am­
plitud relativamente grande y bastante constante. Esto 
trae consigo, a saber, que el primer elemento de conmu­
tación semiconductor debe poder soportar estos picos 
de voltaje en su estado de fuera de conducción.

Otra desventaja de este dispositivo conocido 
es que, si los picos de voltaje de amplitud relativa­
mente grande son todavía demasiado pequeños para cebar 
la lámpara de descarga, no sé encenderá la lámpara.



Un objeto del invento es proporcionar la posi­
bilidad, para un dispositivo del tipo antes mencionado, 
para tarar el primer elemento de conmutación semiconduc­

tor para un voltaje de bloqueo admisible relativamente 
5 bajo de una duración algo más larga; pero, además, si

hay dificultades para cebar la lámpara, para generar un 
pico, o unos pocos picos, de voltaje breves de una gran 
amplitud.

Un dispositivo de acuerdo con el invento para 
1o cebar y alimentar una lámpara de descarga luminosa en 

gas y/o en vapor que está provisto de dos electrodos, 
estando provisto el dispositivo de dos terminales de 
entrada que estén destinados para conexión a una fuente 
de voltaje de corriente alterna cuya frecuencia es in- 

15 ferior a 100 c/s, estando interconectados los dos ter­
minales de entrada -durante el cebado y la alimentación 
de la lámpara- por medio de un circuito en serie que 
comprende al menos una inductancia de estabilización 
y la lámpara, estando interconectados los dos eiectro- 

2o. dos de la lámpara por medio de un cebador que comprende 
un primer elemento de conmutación semiconductor, mien­
tras que se ha previsto un circuito de control del pri­
mer elemento de conmutación semiconductor, en paralelo 
con un ramal que comprende dicho elemento de conmuta- 

25 ción semiconductor, comprendiendo ese circuito de control
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al menos un primer condensador, un transistor auxiliar 
del cebador, que deriva a por lo menos el primer conden­
sador, mientras que la base del transistor auxiliar es­
tá conectada a un circuito de control, a saber, a una 
unión de una resistencia y un segundo condensador que 
están conectados en serie y que están en paralelo con 
el ramal que comprende el primer elemento de conmutación 
semiconductor, se caracteriza porque la base del tran­
sistor auxiliar está conectada, a través de un elemento 
de umbral sensible al voltaje, a la unión de la resis­
tencia y el segundo condensador y porque los electrodos 
de la lámpara están conectados por medio de un tercer 
condensador y porque hay incluida una segunda inductan- 
cia en la conexión de los electrodos de la lámpara al 
primer elemento de conmutación semiconductor.

Una ventaja de este dispositivo es que, por 
medio del elemento de umbral sensible al voltaje incor­
porado en el circuito de control del transistor auxiliar, 
se puede influir en el instante en el cual el primer 
elemento de conmutación semiconductor empieza a condu­
cir -al cabo de un breve período después de haber sido 
conectado el dispositivo para funcionamiento-. Esto per­
mite influir en el grado en el cual puede elevarse el 
voltaje entre los electrodos de la lámpara durante el 
cebado de la lámpara. Esta influencia es tal que se



retrasa algo el instante en el cual el primer elemento 
de conmutación semiconductor empieza a conducir, de mo­
do que se aumenta la elevación del voltaje a través del 
circuito en serie del teroer condensador y de la segun- 

5 da inductancia y, por consiguiente, el voltaje a través 
de la lámpara del que se dispone para el cebado.

Por consiguiente, el invento está basado, de 
hecho, en la idea de usar el transistor auxiliar -cuan­
do la lámpara rehúsa definitivamente encenderse- no so­

lo lamente para hacer que cesen los intentos de cebar la 
lámpara cortocircuitando para ello el primer condensa­
dor, sino también para usar ese transistor auxiliar 
durante el procedimiento de cebado de la lámpara. Esto 
se efectúa haciendo conductor ese transistor auxiliar 

15 una o más veces durante un breve período de tiempo an­
tes del final del procedimiento de cebado, de modo que 
se contrarreste la carga del primer condensador en el 
circuito de control del elemento de conmutación semicon­
ductor. Esto implica que transcurra más tiempo antes de 

2o que el citado primer condensador haya obtenido un vol­
taje tal que pueda hacerse conductor con el mismo el 
elemento de conmutación semiconductor. Como se ha hecho 
notar en lo que antecede, este retardo da por resultado 
un mayor aumento del voltaje a través de la lámpara.

25 No obstante, ha de transcurrir un cierto tiem-
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po, después de haber sido conectado el dispositivo para 
funcionamiento, para que el transistor auxiliar empiece 
a conducir. La razón de ello es la presencia del elemen­
to de umbral sensible al voltaje en el circuito de con­
trol del transistor auxiliar. Si después de algún tiem­

po se carga el segundo condensador hasta tal punto que 
haga que el transistor auxiliar se ponga en conducción, 
se hace operante el retardo en poner en conducción el 
primer elemento de conmutación semiconductor.

Por lo que se refiere al aumento de voltaje 
a través de la lámpara de descarga -en el procedimiento 
de cebado- es de hacer notar que el mismo es conocido 
de por sí de la Memoria Descriptiva de la Patente Bri­

tánica Número 1.208.489. En ese caso, sin embargo, el 
instante en que se hace conductor el elemento de conmu­
tación semiconductor no es variable.

La lámpara de descarga luminosa puede ser, por 
ejemplo, una lámpara que no esté provista de electrodos 
precalentaíbles, por ejemplo una lámpara de descarga lu­
minosa en vapor metálico de alta presión.

La lámpara de descarga luminosa es preferible­
mente una lámpara provista de electrodos precalentables, 
por ejemplo una lámpara de descarga luminosa en vapor 
de mercurio de baja presión. La corriente que fluye en­
tonces a través del elemento de conmutación semiconduc­



tor durante el procedimiento de cebado, puede usarse 
luego además para precalentar los electrodos de la lám­
para.

El primer elemento de conmutación semiconduc- 
5 tor consiste, por ejemplo, en dos tiristoros, los cua­

les están conectados en anti-paralelo. El primer ele­
mento de conmutación semiconductor puede ser también, 
por ejemplo, un "triac", es decir un elemento de con­
mutación semiconductor que tiene una característica de 

1o tiristor bidireccional.
En una realización preferida de un dispositi­

vo de acuerdo con el invento, hay incluido un puente 
de diodos entre los electrodos de la lámpara y el pri­
mer elemento de conmutación semiconductor, siendo ese 

15 elemento de conmutación semiconductor un transistor que
está situado en un ramal central de ese puente de dio­
dos.

Una ventaja de esta realización preferida es 
que solamente se requiere un simple elemento de conmuta- 

2o ción semiconductor y que, además, pueden ser producidos
un cierto número de pequeños picos de voltaje a través 
de la lámpara durante cada semiciclo del voltaje de 
suministro.

El elemento de umbral sensible al voltaje en 
25 el circuito de control del transistor auxiliar puede
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ser, por ejemplo, una lámpara de descarga luminosa de neón.
En otra realización preferida de un dispositi­

vo de acuerdo con el invento el elemento de umbral sen­
sible al voltaje es un primer diodo Zener.

Una ventaja de esta realización preferida es 

que, por ejemplo, el voltaje de umbral del elemento de 
umbral varía sólo un poco en el transcurso del tiempo.

En una realización preferida siguiente de aouer- 
do con el invento, el circuito de control del transistor 
auxiliar, comprende una conexión en serie de, por este 
orden, la resistencia,un primer diodo, un primer diodo 
Zener y un cuarto condensador, apuntando una hacia otra 
las direcciones de paso del primer diodo y del diodo 3e- 
ner, estando derivados el circuito en serie del primer 
diodo, el primer diodo Zener y el cuarto condensador por 
un circuito en serie de una segunda resistencia y el se­
gundo condensador, mientras que el segundo condensador 
y también el cuarto condensador estén derivados cadsd 
uno de ellos por una resistencia.

Una ventaja del dispositivo preferido última­

mente mencionado de acuerdo con el invento es que, por 
medio de este circuito de control especial para el tran­
sistor auxiliar se asegura que el transistor auxiliar pue­
da ser conmutado al estado de conducción y al estado de 
no conducción varias veces durante cada semiciclo del
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voltaje de suministro. Esto se debe, entre otras coses, 
al hecho de que ahora el segundo condensador puede ser 

primeramente cargado a través de la primera y de la se­

gunda resistencias, tras lo cual ese segundo condensador 
5 hace conductor al transistor auxiliar a través del pri­

mer diodo y de la dirección de bloqueo del primer diodo 
Zener. Debido al hecho de que el voltaje a través del 
ramal que comprende al primer elemento de conmutación 
semiconductor presenta una oscilación, el voltaje a 

10 través del circuito en serie de la segunda resistencia
y del segundo condensador caera poco después hasta por 
debajo del voltaje de umbral del primer diodo Sener. Co­
mo resultado, el transistor auxiliar queda fuera de con­
ducción. Puesto que la frecuencia del voltaje antes men- 

1$ clonado a través del ramal que contiene al-primer elemen­
to semiconductor es, por regla general, más alta que la 
frecuencia del suministro de la red, es posible repetir 
el procedimiento indicado en lo que antecede para conmu­
tar el transistor auxiliar al estado de conducción y de 

20 fuera del conducción varias veces csda semiciclo del su­
ministro de la red.

La realización preferida últimamente mencionada 
puede mejorarse todavía más añadiendo al circuito de con­
trol del transistor auxiliar un divisor de voltaje no 

25 capacitivo, conectado en paralelo al ramal que comprende
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el primer elemento de conmutación semiconductor, mientras 
que la toma de un divisor de voltaje está conectada, a 

través de un segundó diodo, a la unión del primer áiodo 

y el diodo Zener, apuntando la dirección de paso del 
5 segundo diodo hacia la unión últimamente mencionada.

Una ventaja de esta última mejora es que si el 
voltaje a través del primer elemento de conmutación semi­
conductor alcanzase un alto valor muy rápidamente, flui­
ría una corriente a través del divisor de voltaje no 

10 capacitivo y del segundo diodo en la dirección de blo­
queo del diodo Zener, lo cual haría rápidamente conduc­
tor al transistor auxiliar. El primer condensador es en­
tonces prácticamente cortocircuitado, lo cual impide que 
el primer elemento de conmutación semiconductor se haga 

15 de nuevo oonduotor. Es decir, que si se hiciese conductor
en ese instante el primer elemento de conmutación semi­
conductor, construido como un transistor auxiliar, ello 
podría ser desastroso para un voltaje tan alto a través 
de sus electrodos principales.

SO En otra realización preferida de un dispositi­
vo de acuerdo con el invento, un segundo elemento de um­
bral sensible al voltaje esté conectado en el ramal que 
contiene al primer condensador y que está conectado en 
paralelo con el primer elemento de conmutación semicon- 

25 ductor.
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Una ventaja de esta realización preferida es 
que, con completa independencia del transistor auxiliar 
y de su circuito de control, se obtiene ya un retardo 
en el instante en que el primer elemento de conmutación 
semiconductor se hace conductor por medio del segundo 
elemento de umbral sensible al voltaje, lo cual da por 
resultado un aumento algo mayor del voltaje a través de 
la lámpara. Otra ventaja del segundo elemento de umbral 
sensible al voltaje es que también se usa ese elemento

10 para interrumpir el funcionamiento del cebador tan pron­
to como ha sido cebada la lámpara. Para este fin, el vol­
taje de umbral debe ser superior al voltaje de funciona­
miento de la lámpara de descarge luminosa.

Se explicará el invento con mayor detalle con

15 referencia a los dibujos, en los cuales:
La figura 1 ilustra un circuito eléctrico de 

un dispositivo de acuerdo con el invento, juntamente con 
una lámpara de descarga luminosa incorporada en ese cir­
cuito;

20 La figura 2 ilustra una representación gráfi­
ca de la envolvente de los picos de voltaje entre los 
electrodos de la lámpara de la figura 1 en función del 
tiempo.

En la figura 1, los números de referencia 1 y

25 2 son terminales para conexión a una fuente de voltaje
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de corriente alterna de 220V, 50 c/s. Una reactancia 
de estabilización inductiva 3 está conectada al terminal 
1. Si se desea, se puede usar también una reactancia 
capacitiva consistente en un circuito en serie de una 
bobina y un condensador, que tiene en definitiva un 
carácter capacitivo. El otro lado de la reactancia 3 
está conectado a un electrodo 4 precalentable de una 
lámpara 5 de descarga luminosa en vapor de mercurio de 
baja presión. Con el número de referencia 6 se indica 
un segundo electrodo precalentable de la lámpara 5. El 
electrodo 6 está conectado al terminal de entrada 2.
Los extremos de los electrodos 4 y 6 más próximos a los 
terminales de entrada 1 y 2 están interconectados por 
medio de un condensador 7. Los otros extremos de los 
electrodos 4 y 6 están interconectados por medio de un 
condensador 8. A su vez, ese condensador 8 está deriva­
do por un circuito en serie de una inductancia 9 y un 
puente de diodos 10 a 13. Este puente de diodos compren­
de cuatro ramales centrales:

El primer ramal central comprende un circuito 
en serie de una resistencia 20, un arrollamiento 21 de 
transformador y los electrodos principales de un tran­

sistor 22 del tipo NPN. Otro arrollamiento 23 de dicho 
transformador está conectado entre la base y el emisor 
del transistor 22.



El segundo ramal central del puente de diodos 
10 a 13 comprende un circuito en serie de una resisten­
cia 24, un diodo Zener 25 y un condensador 26. Un nodo 
entre el diodo Zener 25 y el condensador 26 está conec- 

$ tado a una resistencia 27. El otro lado de la resisten­
cia 27 está conectado, a través de un elemento 28 de 
fallo o perforación bidireccional, a la base del tran­
sistor 22. Una resistencia 29 está conectada entre la 
base y el emisor del transistor 22. Una carga entre la 

10 resistencia 27 y el elemento de perforación 28 está
conectada al colector de un transistor auxiliar 30 del 
tipo NFN. El emisor de ese transistor auxiliar 30 está 
conectado a los diodos 12 y 13 del puente de diodos.
Un tercer ramal central del puente de diodos comprende 

15 un circuito en serie de una resistencia 31, un primer
diodo 32, un diodo Zener 33 y un condensador 34. El con­
densador 34 está derivado por una resistencia 35. Además, 
el circuito en serie 32, 33, 35 está derivado por un cir­
cuito en serie de una resistencia 36, en serie con un 

20 circuito en paralelo de un condensador 37 y una resisten­
cia 38.

Un cuarto ramal central del puente de diodos 
10 a 13, ilustra un divisor de voltaje de resistencias que 
comprende un circuito en serie de una resistencia 39 y 

25 una resistencia 40. Un nodo entre las resistencias 39 y
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40 está conectado a un diodo 41. El otro lado de ese dio­
do está conectado a un punto de unión entre el diodo 32 

y el diodo Zener 33. Las direcciones de paso de los tres 
diodos 32, 33 y 41 apuntan todas a su punto de unión.

Finalmente, un nodo entre la Inductancia 9 y 

el diodo 10 y un nodo entre el diodo 13 y el electrodo 
6 están interconectados por medio de un supresor de im­
pulsos parásitos de hiperamplitud, el cual se ha indica­
do por la referencia 42.

El circuito descrito funciona como sigue. Cuan­
do se conectan los terminales 1 y 2 a una fuente de vol­
taje de corriente alterna de 220 V, 50 c/s, circulará 
una corriente cuando haya un voltaje instantáneo sufi­
ciente entre 1 y 2, dependiendo de la polaridad de la 
fuente de voltaje de corriente alterna, en los circuitos 
1, 3, 9,10, 24, 25, 26, 13 al terminal 2, ó en el circui­
to 2, 6, 11, 24, 25, 26, 12, 9, 3 al terminal 1. Cuando, 
como resultado, el condensador 26 haya obtenido un vol­
taje tal que se exceda el valor de perforación del ele­
mento 28 de perforación o de umbral, el transistor 22 se 
hará totalmente conductor por medio del transformador 21, 
23. Por consiguiente, enpezará a circular una corrien­
te por el primer ramal central del puente de diodos, a 
saber por el ramal 20, 21, 22. Por medio de esa corrien­
te son precalentados los electrodos 4 y 6 de la lámpara



5. Cuando esa corriente haya alcanzado un valor constan­
te, se hace que cese la excitación del transistor 22. 
Debido al retardo conocido originado por el drenaje de 
portadores de cargas desde el transistor, este transis- 

5 tor queda de nuevo fuera de conducción un poco después.
Mientras está conduciendo el transistor 22, el conden­
sador 26 es descargado parcialmente a través de la re­
sistencia 27, el elemento de umbral 28 y la resisten­
cia 29. Debido al hecho de que el transistor 22 queda 

10 fuera de conducción, se eleva el voltaje a través de'
los condensadores 7 y 8 y, por consiguiente, el voltaje 
a través de la lámpara 5. Es esta una elevación del vol­
taje que se efectúa aproximadamente del mismo modo que 
se ha especificado en la Memoria Descriptiva de la Paten- 

15 te Británia número 1.208.489 mencionada.
No obstante, mientras tanto el condensador 37 

es ligeramente cargado a través de las resistencias 31 
y 36. Cuando el voltaje a través del condensador 37 
-quizás después de algunos semiciclos del voltaje de 

20 alimentación entre los terminales 1 y 2- ha alcanzado
un cierto valor relativamente grande, circulará des­
pués periódicamente una corriente, desde la resistencia 
31, a través del diodo 32, en el seiitido de bloqueo del 

diodo 33 ̂ lo cual hace que el transistor auxiliar 30 

25 empiece a conducir, haciendo que sea cortocircuitado el
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circuito en serie de la resistencia 27 y el condensador 
26. Esto, por supuesto, conducirá a una descarga par­
cial del condensador 26. Por consiguiente, ello se opo­
ne realmente a la carga de este condensador 26 a tra­

vés de la resistencia 24. Debido a este retardo en 
la carga del condensador 26, se retardan los instantes 

en los cuales es hecho conductor el transistor 22, de 
modo que, por una parte, el circuito del condensador 
7 y 8 y, por otra parte, la inductancla 9, son cerra­
dos algo después por ese transistor 22. Ello da por re­
sultado un mayor aumento del voltaje a través de esos 
dos condensadores 7 y 8 y, por consiguiente, a un aumen­
to de voltaje correspondiente a través de la lámpara 5.

Si se hiciese bruscamente muy alto el voltaje 
entre los electrodos 4 y 6 de la lámpara, empezaría a 
circular inmediatamente corriente a través del divisor 
de voltaje 39, 40 y del diodo 41, en el sentido de blo­
queo del diodo Zener 33, el cual conmuta al transistor 
15 muy rápidamente al estado de conducción, impidiendo 
así que el transistor 22 se haga también conductor, Ello 
es favorable, puesto que tal transistor no debe seguir' 
siendo conductor para un voltaje tan alto en sus elec­
trodos principales, pues ello podría tener consecuencias 
desastrosas para el transistor, El supresor de impulsos 
parásitos de hiperamplitud 42 es otra protección adicio-
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nal para el cebador.
En una realización práctica, el valor de la 

industancia 3 es de aproximadamente 1,2 henrios. La lám 
para 5 es una lámpara de descarga luminosa en vapor de 

mercurio de baja presión, de aproximadamente 4-0 vatios.
El valor de la capacitancia del condensador 7 es de 
aproximadamente 22 nanofaradiós y el de la del condensa­
dor 8 de aproximadamente 2,5 nanofaradios. La autoinduc- 
tancia de la inductancia 9 es de aproximadamente 0 ,2 mi- 
lihenrios. El vapor de la resistencia'20 es de unos 27 
ohmios, el de la resistencia 24 de unos 18 kilohmios,' 
el de la yesistencie 27 de unos 10 ohmios, el de la re­
sistencia 29 de unos 100 ohmios, el de la resistencia 
31 de unos 390 kilohmios, el de la resistencia 35 de 
unos 10 kilohmios, el de la resistencia 36 de unos 6 ,8  

kilohmios y el de la resistencia 38 de unos 150 kilohmios. 
La resistencia 39 tiene un valor de aproximadamente 100 
kilohmios y la resistencia 40 de aproximadamente 3,9 ki­
lohmios. Los condensadores 26, 34 y 37 tienen capacitan­
cias de, respectivamente, 5 ,6 nanofaradios; 3,3 nanofa­
radios y 6 ,8 microfaradios. El voltaje Zeher del diodo 
Zener 33 es de unos 22 voltios y el del diodo Zener 25 
es de unos 150 voltios. El voltaje de perforación del 
elemento de umbral 28 es de unos 28 voltios; el supre- 
sor de impulsos parásitos de hiperamplitud 42 responde
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a un voltaje de aproximadamente 680 V a 1 miliamperio.
La disposición con los dos condensadores 7 y 

8 es también útil para proteger el cebador si fallase 
un electrodo de la lánpara 5 durante el procedimiento de 
cebado.

Con el dispositivo descrito, la lámpara 5 fue 
cebada sin parpadeo alguno. Se obtuvo un encendido fia­
ble en el margen de temperaturas comprendido entre -20^0 

y 4706C.

Si por una u otra razón la lámpara 5 rehúsa 
encenderse, el transistor auxiliar 30 se bloquea, des­
pués de un cierto tiempo, impidiendo que prosiga el fun­
cionamiento del cebador, debido al hecho de que enton­
ces el voltaje a través del circuito en serie de la re­
sistencia 36 y del segundo condensador 37 permanece per­
manentemente por encima del voltaje Zener del diodo Ze- 
ner 33,

Una gran ventaja de este dispositivo de acuer­
do con el invento es que ese transistor auxiliar 30 tie­
ne también una segunda función, es decir, se opone, co­
mo se ha descrito en lo que antecede, a la carga del 
condensador 26, lo cual permite usar los voltajes más 
altos entre los electrodos 4 y 6 de la lámpara durante 
el procedimiento de cebado.

A modo de otra explicación, se ha representado



gráficamente la envolvente del voltaje instantáneo je 
entre los electrodos 4 y 6 de la lámpara 5 de la figu­
ra 1, en función del tiempo t en la figura 7. Se con­
siderarán ahora tres casos, a saber:

5 a) una lámpara 5 que sea fácil de cebar;
b) una lámpara 5 que sea difícil de cebar;
c) una lámpara 5 que rehúse ser cebada.

Supongamos ahora que los terminales 1 y 2 de 
la figura 1 están conectados a la fuente de suministro 

10 en un instante tp. Hasta el instante t̂  solamente está
en funcionamiento la parte del cebador designada por'
7 a 29, en la figura 1. Esto significa que el transis­
tor auxiliar 30, con su circuito de control, no tiene 
todavía influencia sobre la operación de cebado. El 

15 tiempo que transcurre desde t„ hasta t, es.de aproxima-
damente 1,2 segundos. El voltaje de pico entre los elec­
trodos de la lámpara es entonces de unos 500 V.

Desde el instante t̂  .1 t^ el transistor auxil 
liar 30 es conmutado periódicamente al estado de conduc- 

20 ción y al estado de no conducción, lo cual da por resul­
tado un voltaje aumentado entre los electrodos 4 y 6 de 
la lámpara, tal como se ha especificado en la descrip­
ción de la figura 1. El tiempo que transcurre desde t̂  
hasta t^ e3 de aproximadamente 0,1 segundos. El volta- 

25 je de pico entre los electrodos de la lámpara es enton-
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cea de unos 800 voltios.
Después del instante tg, el transistor auxi­

liar 30 bloquea el funcionamiento del cebador. Entonces 
entre los electrodos de la lámpara se encuentra el vol­
taje de la red.

Cuando se enciende la lámpara 5, el procedi­
miento de cebador indicado seré inmediatamente inte­
rrumpido y el voltaje entre los electrodos 4 y 6 de 
la lámpara se hará inmediatamente igual al voltaje de 

funcionamiento de la lámpara. Entonces no es hecho ac­
tuar el cebador por la acción del diodo Zener 26, cuyo 
voltaje de umbral (150 V) es más alto que el voltaje de 
funcionamiento (100 V) de la lámpara 5.

En el caso antes mencionado a de la lámpara 
que es fácil de encender, el procedimiento de cebado es 
ya interrumpido entre los instantes t^ y t^. Esto sig­
nifica que el voltaje entre los electrodos 4 y 6 de la 
lámpara será ya igual al voltaje de funcionamiento B 
de la lámpara (aproximadamente 100 V) en un instante 
entre tp y t̂ .

En el caso b de la lámpara que es difícil de 
encender, el procedimiento de cebado es interrumpido en- 
tre 1.. instantes t, y tg.

En el caso c de la lámpara que rehúsa encen­
derse, el voltaje entre los electrodos de la lámpara



sigue al voltaje de la red (220 voltios) después del 
instante tg. El transistor auxiliar 30 (véase la figura 
1) es entonces permanentemente conductor, de modo que 
no se efectúan más intentos de cebado.

REIVINDICACIONES

Los puntos de invención propia y nueva que ' 
sé presentan para que sean objeto de esta solicitud de 
Patente de Invención en España, por VEINTE años, son 
los que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

1S.- Un dispositivo para cebar y alimentar una 
lámpara de descarga luminosa en gas y/o en vapor, la 
cual está provista de dos electrodos, estando provisto 
el dispositivo de dos terminales de entrada, los cuales 
están destinados a conectarse a una fuente de voltaje 
de corriente alterna, cuya frecuencia es inferior a 
100 c/s, estando los dos terminales de entrada -durante 
el cebado y la alimentación de la lámpara- interconectados 
por medio de un circuito en serie que comprende al menos 
una inductancia de estabilización y la lámpara, mientras 
que los dos electrodos de la lámpara están interconec­
tados por medio de un cebador que comprende un primer



elemento de conmutación semiconductor, mientras que, en 

paralelo a un ramal que comprende dicho elemento de con­
mutación semiconductor, hay previsto un circuito de con­
trol del primer elemento de conmutación semiconductor, 
comprendiendo ese circuito de control al menos un pri­
mer condensador, un transistor auxiliar del cebador que 
deriva por lo menos al primer condensador, mientras que 

la base del transistor auxiliar está conectada a un cir­
cuito de control, a saber, a una unión de una primera 
resistencia y un segundo condensador, los cuales están 
conectados en serie y que están en paralelo con el ra­
mal que comprende el primer elemento de conmutación 
semiconductor, caracterizado porque la base del transis­
tor auxiliar está conectada, a través de un elemento de 
umbral sensible al voltaje, a la unión de la resisten­
cia y el segundo condensador, y porque los electrodos 
de la lámpara están conectados por un tercer condensador 
y porque hay incluida una segunda inductancia en la co­
nexión con los electrodos de la lámpara al primer ele­
mento de conmutación semiconductor.

28.- Un dispositivo según la reivindicación 18, 
caracterizado porque hay incluido un puente de diodos 
entre los electrodos de la lámpara y el primer elemento 
de conmutación semiconductor, siendo el primer elemento 
de conmutación semiconductor un transistor que está si-



5

lo

15

20

25

tuado en un ramal central de ese puente de diodos.
33.- Un dispositivo según la, reivindicación 

23, caracterizado porque el elemento de umbral sensible 
al voltaje es un primer diodo Zener.

4-3.- Un dispositivo según la reivindicación 
33, caracterizado porque el circuito de control del 
transistor auxiliar comprende una conexión en serie de, 
por este orden, la resistencia, un primer diodo, el pri­
mer diodo Zener y un cuarto condensador, mientras que 
los sentidos de paso del primer diodo y del diodo Zener 
se apuntan uno a otro, estando el circuito en serie d'el 
primer diodo, el primer diodo Zener y el cuarto conden­
sador, derivado por un circuito en serie de una segunda 
resistencia y el segundo condensador, mientras que el 
segundo condensador y también el cuarto condensador es­
tán derivados oada uno de ellos por una resistencia.

53.- Un dispositivo según la reivindicación 4-3, 
caracterizado porque el circuito de control del transis­
tor auxiliar comprende además un divisor de voltaje no 
capacitivo, el cual está conectado en paralelo al ramal 
que comprende al elemento de conmutación semiconductor, 
estando conectada la toma de ese divisor de voltaje, a 
través de un segundo diodo, a la unión del primer diodo 

y el diodo Zener, mientras que el sentido de paso del 
segundo diodo apunta a la unión últimamente mencionada.
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68.- Un dispositivo según las reivindicaciones 
18, 28, 38, 4$, o 58, caracterizado porque un segundo ele 
mentó de umbral sensible al voltaje está en el ramal que 
oontiene al primer condensador y el cual está conectado 

5 en paralelo con el primer elemento de conmutación semi­
conductor.

78.- Un dispositivo para cebar y alimentar 
una lámpara de descarga luminosa en gas y/o en vapor.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que 
10 antecede representado en los dibujos que se acompañan y

para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veinticinco hojas es­
critas a máquina por una sola cara.

Madrid, * 3  M R ,  1978
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